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摘要(译)

本发明公开了一种核壳量子点结构及其制备方法，该方法包括下以下步
骤：先制备一带隙宽度相对较宽的核材料CdS，然后包覆一层带隙宽度
相对较窄的材料CdSe作为第一层壳层，在此基础上再包覆宽带隙材料
CdZnSeS及ZnS作为第二层及第三层壳层。这种新材料相对于传统核壳
结构材料有着荧光量子效率高、发光光谱连续可调等优点，无论是作为
光致发光还是电致发光材料或是应用于生物领域都有着很好的前景。本
发明还提供了一种核层材料合成的简易方法，其工艺简单易行，且重复
性好。
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